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１．概 要 

     本器はレ－ザビ－ムパルス光用のパワ－メ－タ－です。 

    特に半導体レ－ザのパルス変調点灯時の光パワ－のピ－ク値を高速で取込み表示する事が 

    出来ます。 

    またＬＥＤ，半導体レ－ザ等の単色光源の波長毎に光量を直読する事が出来ます。 

    さらに切替により従来測定法の平均値測定もできます。（ＰＥＡＫ／ＡＶＧ切替） 

 

２．仕様 

  ２．１ 被測定物 

       半導体レ－ザ（ＬＤ），ガスレ－ザ，ＬＥＤの空間ビ－ム光 

       連続（ＣＷ）光及びパルス変調光 

 

  ２．２ 波長範囲 

       ４００ｎｍ～１０００ｎｍ 

 

  ２．３ 受光部 

       高速測光用シリコンフォトダイオ－ド使用 

       有効受光面 １０×１０ｍｍ全面 拡散機能ガラスフィルタ－使用 

       １００ｍＷ測定用８３０ｎｍ無反射コ－ティングフィルタ－付属 

       φ３０×３０受光部 ケ－ブル長１ｍ 

       尚，本体に対して受光部の互換性は有りません。 

 

  ２．４ 測定範囲 

         レンジ       分解能     フルスケ－ル 

         １０μＷ      １０ｎＷ    １９．９９μＷ 

        １００μＷ     １００ｎＷ    １９９．９μＷ 

          １ｍＷ       １μＷ    １．９９９ｍＷ 

         １０ｍＷ      １０μＷ    １９．９９ｍＷ 

         ３０ｍＷ     １００μＷ     ３０．０ｍＷ 

        １００ｍＷ     １００μＷ    １９９．９ｍＷ 

        注）１００ｍＷレンジは付属の減光フィルタ－が必要です。このレンジで， 

          ８３０ｎｍ以外の波長測定には補正係数が必要です。 

 

  ２．５ 波長切替 

       ６点切替 

       ４０８ｎｍ，６３５，６６０，６７０，７８０，８４０ 

         上記以外の波長の測定には，補正係数が必要です。 

 



 

 

  ２．６ ピ－ク測定特性 

       Ｏ周波数応答 

         １０μＷレンジ ・・・・ ＣＷ～１０ＫＨｚ 

        １００μＷレンジ ・・・・ ＣＷ～１００ＫＨｚ 

          １ｍＷレンジ ・・・・ ＣＷ～１ＭＨｚ 

         １０ｍＷレンジ ・・・・ ＣＷ～１ＭＨｚ 

         ３０ｍＷレンジ ・・・・ ＣＷ～１ＭＨｚ 

        １００ｍＷレンジ ・・・・ ＣＷ～１ＭＨｚ 

       Ｏピ－ク値保持特性 

        １ＭＨｚパルス光入力後 １秒にて表示値 １／２ 

              （ＣＲ放電カ－ブにて時間と共に低減） 

 

  ２．７ 零調整及び零点シフト 

       パネル面１０回転ポテンショメ－タ－にて調整 

       １回転約５０カウント シフト 

 

  ２．８ ＡＶＧモ－ド 

       平均値パワ－測定  サンプリング速度 2.5回／Sec 

 

  ２．９ アナログ出力 

       背面ＢＮＣコネクタ－に出力 

       各レンジ共，フルスケ－ルにて約＋２Ｖ出力 

       応答周波数特性 １ＭＨｚ（１ｍＷレンジ以上） 

 

  ２．１０ 測定精度 

       ±５％以内 （但し７８０ｎｍ，１ｍＷ校正点 ２５℃±３にて） 

 

  ２．１１ 表示部 

       ３桁半デジタル表示 

       変換回数 ３回／秒 

       文字高１２．７ｍｍ赤ＬＥＤ表示 

 

  ２．１２ 表示範囲 

       ０～１９９．９μＷ より 

       ０～１９９．９ｍＷ まで 

 

  ２．１３ 使用温湿度 

       温 度    １０～４０゜Ｃ 

       湿 度    ２０～８０％（但し露結しない事） 



 

 

  ２．１４ 電 源 

       ＡＣ１００Ｖ±１０Ｖ ５０／６０Ｈｚ 

       消費電力   約１０ＶＡ 

 

  ２．１５ 外形寸法 

       ２１０Ｗ×２００Ｄ×７０Ｈ 

          重 量   約１Ｋｇ 

 

注）．仕様は，予告無く変更する事が有ります 

 

 

３．取扱説明 

 

   ３．１ 電源ケ－ブルをＡＣ１００Ｖ±１０Ｖコンセントに接続します。 

 

  ３．２ 電源スイッチをＯＮにすると緑のＬＥＤが点灯し表示部が０００を表示します。 

      内部回路が安定するまで１０分程待ちます。 

      電源ＯＮ直後でも精度に問題は有りますが動作はします。 

 

    ３．３ 受光部を遮光して表示が００になるのを確認します。誤差がある時は０００になる様に 

      オフセットのボリュウムであわせます。 

      尚このボリュウムにて零点移動のオフセットをかける事ができます。 

 

  ３．４ 受光部にレ－ザビ－ム光を入射します。 

      レ－ザ光の波長に波長セレクトスイッチをあわせます。 

      光パワ－によりレベルスイッチを切替ます。１９９９がフルスケ－ルです。 

      オ－バ－すると１－－－表示となります。 

 

  ３．５ アナログ出力 ＢＮＣコネクタ－にて波形観測する事が出来ます。 

      出力はフルスケ－ル表示（１９９９）にて約２Ｖです。 

      波長によって表示値と出力が変わります。 

      感度により周波数応答速度が違いますから速度優先の時は大光量レンジ 

      （ＢＮＣ出力電圧の低い方）でお使いください。 

 

  ３．６ ＰＥＡＫ／ＡＶＧ 

      ピ－ク値／平均値の切替スイッチです。 

      ＰＥＡＫ：入力されている光パワ－のピ－ク値を表示します。 

      ＡＶＧ ：入力されている光パワ－の平均値を表示します。 



 

 

４．注意事項 

 

    ４．１ １ｍＷ以上のレ－ザバワ－の測定時には、受光部表面等でのレ－ザ光の反射光が眼に入って 

      眼の障害を起こす可能性があります。クラスⅡ以上のレ－ザ光の取り扱い時には、まわりの 

      人にも十分に注意を払って下さい。 

 

    ４．２ １００ｍＷレンジの測定には付属の減光フィルタ－を必ず使用して下さい。 

 

  ４．３ パルス変調光を測定するためにピ－ク測定回路を内蔵しています 

          過大光量が入射すると復帰に数秒かかります。 

 

  ４．４ 低レベルの光量測定時は，本体又は受光部に大地ア－スを取って 下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


